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DMN61D8L-7 100% Neu Original 99000 pcs auf Lager, Finden Sie DMN61D8L-7 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, DMN61D8L-7 kaufen Diodes

Incorporated mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage DMN61D8L-7: Info@|C-Components.com

Die Spezifikationen von DMN61D8L-7

Teilenummer

Serie

Verpackung / Geh&use

Befestigungsart

Betriebstemperatur

DMN61D8L-7

TO-236-3, SC-59, SOT-23-3

Surface Mount

-55°C ~150°C (TJ)

Technologie MOSFET (Metal Oxide)
Typ FET N-Channel
Drain-Source-Spannung (Vdss) 60V

Rds On (Max) @ Id, Vgs

Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs

Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)

Andere Namen

Kategorie

Bleifreier Status / RoHS Status

1.8 Ohm @ 150mA, 5V

0.74nC @ 5V

3V, 5V

DMN61D8L-7DITR
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DMN6075S-7
Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 2A SOT23-3
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 33400 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN6070SY-13

Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 4.1A SOT89-3
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 12300 St. Lager verfligbar

Zitat: RFQ

DMN61D9U
Beschreibung: DMN61D9U DIODES SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN61DSLVT
Beschreibung: DMN61D8LVT DIODES TSOT26
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN6070SSD-13
Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 3.3A 8-SO
Hersteller: Diodes Incorporated
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Auf Lager: Neues Original, 19000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

DMNG6069SE
Beschreibung: DMNE069SE DIODES SOT-223
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 20000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMNG6068SE-13
Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 4.1A SOT223
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 14600 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN61D9U-7
Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 0.38A
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 12300 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

DMN61D9UDW-7

Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 0.35A
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 3400 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

DMN6075SD-7
Beschreibung: DMN6075SD-7 DIODES SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 12300 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

Hersteller / Marke

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)

Verpackung

Supplier Device-Gehause

detaillierte Beschreibung

Verlustleistung (max)

FET-Merkmal

Diodes Incorporated

1 (Unlimited)

Tape & Reel (TR)

SOT-23

N-Channel 60V 470mA (Ta) 390mW (Ta) Surface Mount SOT-23

390mW (Ta)

Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 © C 470mA (Ta)

VGS (th) (Max) @ Id

Eingabekapazitat (Ciss) (Max) @ Vds

Vgs (Max)

Bestandsmenge

Beschreibung

DMN61D8L-7 Preis

DMN61D8L-7 Inventar

DMN61D8L-7-Bild

DMN61D8L-7 Datenblatt

Diodes Incorporated DMN61D8L-7

DMN61D9UW-7
Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 0.34A
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 99000 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

DMN61D8LVTQ-7

Beschreibung: MOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 185500 St. Lager
verfugbar.

Zitat: RFQ

DMN61D8LQ-7
Beschreibung: MOSFET N-CH 60V SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 99000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

DMNG6140L-13
Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT23

Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 58600 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

DMN61D8LVT-7

Beschreibung: MIOSFET 2N-CH 60V 0.63A TSOT26
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 185500 St. Lager
verflgbar.

Zitat: RFQ

DMN6070SFCL-7

Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 3A 6-DFN
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

DMN6140LQ
Beschreibung: DMN6140LQ DIODES SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

DMNG6140L-7
Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT-23

Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 28600 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

DMN61D8LVTQ
Beschreibung: DMN61D8LVTQ DIODES TSOT26
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

DMNG6069SE-13
Beschreibung: MOSFETN-CH 60VSOT223
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 12500 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ
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Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong

IC Components Ltd ist Distributor von ICs und Kondensatoren Electronic Components @ 2018

DMNG61DS8L

Beschreibung: DVIN61D8L DIODES SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated
Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verflugbar.

Zitat: RFQ

DMNG61D9UW

Beschreibung: DVMIN61D9UW DIODES SOT323
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN61D9UWQ

Beschreibung: DMN61D9UWQ DIODES SOT323
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN6140LQ-7

Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 1.6A SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated
Auf Lager: Neues Original, 12300 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ
DMN62DOLFB
Beschreibung: DMIN62DOLFB DIODES X1-DFN1006-
3

Hersteller: Diodes Incorporated
Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN61D8LQ

Beschreibung: DVIN61D8LQ DIODES SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN6070SSD

Beschreibung: DMN6070SSD DIODES SO-8
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfligbar.

Zitat: RFQ

DMN61D9UDW

Beschreibung: DVIN61D9UDW DIODES SOT363
Hersteller: Diodes Incorporated
Auf Lager: Neues Original, 90000 St. Lager verfugbar.

Zitat: RFQ

DMN60H080DS-7

Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 80MA SOT23
Hersteller: Diodes Incorporated
Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verflgbar.

Zitat: RFQ

DMN61D9UWQ-7

Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 400MA SOT323
Hersteller: Diodes Incorporated

Auf Lager: Neues Original, 185500 St. Lager
verfugbar.

Zitat: RFQ
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